
PHILIPS EABC80 
TRIPLE DIODE TRIODE for F.Y.. or PM/AM broadcast receivers 
and for video and audio signal detection in television 
receivers 
TRIPLE DIODE TRIODE pour r~ce_oteurs F.M.ou PM/AEI et pour 
ddtection des signaux d'images et du son dans des recep-
teurs de teldvision 
DREIFACHDIODE TRIODE fur FM- odor FM/li-Empfgnger and zur 
Bild- and Tonsignalgleichrichtung in FernsehempfMngern 

Heating : indirect by A.C. or D.C. 
parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A, ou C.C. 
alimentation paralllle 

lieizung ; indirekt dureb `Nechsel—
oder Gleichstrom;Parallel_ 
speisung 

Dimensions in mm 
• Dimensions en Arun 
Abmessungen in mm 

~r da 

hrc.03 

f f 
s,kT~ p3 kpa

Base, culot, Sockel.: NOVAL 

Vf=6,3V 

If = 480 mA 

Capacitances Triode section Diode sections 
Capacitds Partie triode Parties diode 
KapazitEten Triodenteil Diodenteile 

Cg = 1,9 

Ca = 1,4 

Cag = 2,0 

Cgf < 0,04 

pF Cd1 = 0,8 pP 

pF Cd2 = 4,8 pP 
pP Cd3 = 4,8 pP 

pP CkD2 = 4,9 pP 

Cdlf < 0,25 pP 

Cd3f < 0,2 pP 

C1sD2—f = 2,5 pP 
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EABC 80 PHILIPS 
Capacitances 
Capacites 
Kapazitaten 

Between triode and diode sections 
Entre les parties triode et diode 
Zwischen Trioden—und Diodenteilen 

Cadt < 0,12 pF Cgdt < 0,07 pF 

Cad3 < 0,1 pF Cgd3 < 0,02 pF 

Ca. 4ç2 < 0,01 pF Cg_j2 < 0,005 pF 

Typical characteristics of the triode section 
Caracteristiques types de la partie triode 
Kenndaten des Triodenteiles 

Va = 100 250 V 

Vg = —1 —3V 

Ia = 0,8 1,0 mA 

S = 1,45 1,4 mA/V 

µ = 70 70 

Ri = 48 50 k4 

Operating characteristics as R.C. coupled A.F, amplifier 
Caracteristiques d'  utilisation en amplificatrice B.F. a 
couplage par resistances 
Betriebsdaten als Widerstandsgekoppelter MP—Verstarker 

RQ = 10 M4 

Vb 

V 

Ra 

k4 

R g1 1)

Mn 

Ia

mA 

V

i 

dtot n 

Vo eff 
3V 5V 8V 

250 220 0,68 0,76 54 0,2 0,25 0,6 

250 100 0,33 1,40 47 0,25 0,5 0,8 

250 47 0,15 2,20 36 0,3 0,6 1,0 

200 220 0,68 0,56 53 0,3 0,4 0,9 

200 100 0,33 1,00 44 0,4 0,6 1,0 

200 47 0,15 1,60 34 0,5 0,9 1,5 
170 220 0,68 0,46 51 0,4 0,5 1,1 

170 100 0,33 0,82 42 0,5 0,8 1,3 

170 47 0,15 1,25 32 0,6 1,1 2,0 

100 220 0,68 0,21 44 1,0 1,7 

100 100 0,33 0,35 35 1,3 2,3 

100 47 0,15 0,52 26 2,0 4,3 

1)Grid circuit resistance of following tube 
Resistance du circuit de grille du tube suivant 
Gitterableitwiderstand der folgenden Rohre 
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PHILIPS EABC80 

Typical characteristics o£ the diode sections 
Caractdristiques types des parties diode 
Kenndaten der Diodenteile 

RiD1 (Vfl1 = +10V) = 5 kn 

RiD2 (Vd2 = + 5V) = 200 4 

RiD3 (Vd3 = + 5V) = 200 0 
> 2/3 

RiD2/RiD3 < 1,5 

This tube can be used without special precautions against 
microphonic effect in circuits in which the input volt—
age Vi is higher than 10 mV for an output of 50 mW of the 
output tube at 800 c/s and higher. For frequencies lower 
than 800 c/s the sensitivity may be increased according 
to the figure below 

Ce tube peut titre utilisd sans precautions speciales con—
tre l'effet microphonique dane des circuits dont la ten—
sion d'entrde Vi est plus de 10 mV pour une puissance de 
50 mW du tube de sortie a des frdquences do 800 c/s et 
plus. A des frdquences plus basses que 800 c/s la sensi—
bilite peut etre augmentde suivant la figure ci—dessous. 

Diese Rohre darf ohne spezielle Massnabmen gages Mikro—
phonie verwendet werden in Schaltungen die bei einer Fre—
quenz von 800 Hz and hoher fir eine Eingangsspannung von 
10 mV oder hoher eine Leistung von 50 mW der Endr6hre er—
geben. Bei Frequenzen niedriger ale 800 Hz kann die Bmp—
findlichkeit nach untenstehender Abbildung vergr6ssert 
werden. 

939 0494 11.11.1954 



EABC80 PHILIPS 
Limiting values of the triode section 
Caract€ristiques limites de la partie triode 
Grenzdaten des Triodenteiles 

Vao = max. 550 V 

Va = max. 300V 

Wa =max. 1W 

Ik = max. 5 mA 

Vg (Ig =+0,3 µA) = max. -1,3 V 

Rg = max. 3M21) 

Rkf = max. 20 k4 

Vkf = max. 150 V 

Limiting values of the diode sections 
Caracteristiques limites des parties diode 
Grenzdaten der Diodenteile 

Vd1 invp = max. 350 V 

Vd2 invp = max. 350 V 

Vd3 invp = max. 350 V 

V1'D2-f = max. 150 V 

Id1 = max. 1 mA 

Id2 = max. 10 mA 

Id3 = max. 10 mA 

Id1p = max. b mA 

Id2o = max. 75 mA 

Id3P = max. 75 mA 

1 )';litti grid current biasing Rg = max. 22 MG 
Si Vg eat obtenu seulement par moyen de Rg,Rg= max.22MG 
17ennVg nur mittels Rg erhalten wird,ist Rg = max.22M4 

739 0495 4. 



EABC80 PHILIPS 
0
0
¢
 
(
)
 
0
s
e
 

002 
0
4
 

S 

|
 

A
I
l
l
 

!
 

N 

N
 

AN 

N 
N\ 

AN 

N\ 

N 

AN 

2. 

N 

AN 

N 
AN 

N 

AN 

AN 

R 
N 

AN 

N 

PN 

N 

NG 

N 

N 

AN 

4
 

5,-2-8 0
8
2
9
V
 
7
 

78EEQNL ¢ 

52 4.4.19
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7RO3406 25 Eap 80 12-2-’52 
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